
第一图书网, tushu007.com
<<真空微电子学及其应用>>

图书基本信息

书名：<<真空微电子学及其应用>>

13位ISBN编号：9787810509152

10位ISBN编号：7810509152

出版时间：2002-4

出版时间：东南大学出版社

作者：王保平 编

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

Page 1



第一图书网, tushu007.com
<<真空微电子学及其应用>>

内容概要

真空微电子学是一门新兴交叉学科，涉及到真空电子学、微电子学、薄膜技术和材料科学等多门学科
和技术。
本书从真空微电子学的形成、发展历史和最新动态出发，系统地介绍了真空微电子学的物理基础，即
场致发射理论和其他相关物理原理，详细地讨论了微细结构制造技术、真空微电子器件工作特性的数
值模拟和器件结构设计，着重阐述了真空微电子学的应用及其对未来电子学发展的巨大影响。
     本书可作为高等院电子信息技术、通信技术、微电子学及相关专业的高年级本科生教材，也可供从
事真空微电子学研究与开发的专业技术人员参考。
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